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摘要(译)

一种用于电致发光（EL）器件的化合物。该化合物包括第一种物质与第
二种物质的组合。第一种物质包括纳米结构与等重量百分比的PPV衍生
物的组合，而第二种物质是PPV衍生物。第一种物质占化合物的大于
0wt％至约3wt％，而第二种物质构成其余物质。此外，公开了由该化合
物制成的EL器件和制造EL器件的方法。
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